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 چکیده:

شده    تبدیل  ریدپذیتجد  یانرژ  دیتول  ی برا  ایدوارکنندهیام  یفناور  های بیوفتوولتائیک به دستگاهدر  ی  زنده فتوسنتز  یهاسمیکروارگانیمبه کارگیری  

فتوسنتزیاست انتقال موثر الکترون  یجداساز  ،ي فوتون  یدر جذب انرژ  یي توانا  همچون  ي ی هاي ژگیو با دارا بودن    1  ستمیفتوس  .کمپلکس    ها،بار و 

  د ی اس کیربوت -C 61-لیفنپژوهش حاضر به کمک دو اتصالگر است.  کی ولتائتووف یب ی هادستگاهمناسبي برای استفاده به عنوان لایه فعال در  دیکاند

(PCBA  )ي  سفارش  دایو پپتIQAc   های  دستگاهبر عملکرد  گیری شده  جهت   1فتوسیستم    یهاه یلاتک  تأثیر    ، طلا با ساختار نانو  یالکترودها  یبر رو

  ایندویوم یوتکتیک و میکروسکوپ نیروی اتمي با پروب رسانا -ها به کمک دو روش غیرمخرب گالیمگیریاندازه  د.نشوي م  سهیمقا  بیوفتوولتائیک

ساخته شده با   هایوفتوولتائیکیبنشان داد که    این پژوهشدارد.  نتایج    1فتوسیستم    گیریتأثیر بسزایي در جهت  PCBAنشان دادند که اتصالگر  

PCBA    ی هاسیستم  ،نیدهند. علاوه بر ا  ي م برابری بازده را نشان    6/1و افزایش    دهیبهبود بخش  ي را به طور قابل توجه  دیتولقابلیت باز، عملکرد و 

و شروع به    خودآرائي در سیستم انجام داده، مجدداً  تازه  1مجدد فتوسیستم    و با تزریق  بودند  دارترینور پا  معرض تابش مداومدر    PCBAبر    ي مبتن

مي  فتوسیستم  .  کنندفعالیت  دیگر،  پژوهشي  فعال در ساخت  1در  ماده  عنوان  -نیروزیت  ي پل.  شد  استفادهحالت جامد    کیوفتوولتائیب  ی هاسلول   به 

انتقال    هیلا  استفاده از  با  1فتوسیستم    هیشد. لا  نشاني لایه    ITO  شفاف  یالکترودها  یرو   ه انتقال دهنده حفره بری به عنوان لا  (PY-PANI)  نیلی اني لپ

با نانوذرات طلا باعث   افتهیگرافن کاهش   دی اکس  بیترک  ( پوشانده شد.rGO-Auشده با نانوذرات طلا )  ایگرافن اح  دیاکس  متشکل ازالکترون    دهنده

علاوه در   دهد.    شیافزا   زیها را ندستگاه  ي کیالکتر  یيحال رسانا  نیرا تراز کند و در عهای مختلف  لایه  یسطوح انرژ  ي کیتا ساختار الکترون  شودي م

 نیاستفاده از دو کمپلکس مختلف پروتئایندیوم یوتکتیک با  -به کمک الکترود بالایي گالیم  ي اتصالات تونل زنبخش دیگری از پژوهش حاضر،  

-اندازه  سهی. مقااند، مقایسه شده استشده  خودآرائي   کایم  هایزیرلایه  یرو   که بر  اسفناج  یهاو برگ  هایانوباکتریاستخراج شده از س  1فتوسیستم

این اتصالات    نشتي جریان در اتصالات وجود ندارد،که    دندهي نشان م  PSIاتصالات با استفاده از دو کمپلکس مختلف    ن یا  نیب  های الکتریکي  یریگ

 هستند.  داری ماه پا 4 یدارند و حداقل برا ي عال انیحفظ جر یهاي ژگیو  کنند،ي م ریپذامکان نیکلو 130را تا  دما یریگاندازه

 


